Datenblatt zu PNY TECH RAM DDR4 16 GB 2666 MHz CL19 1.2V 16 GB 2.666 MHz 1,2 V

PNY TECH RAM DDR4 16 GB 2666 MHz
CL19 1.2V 16 GB 2.666 MHz 1,2 V

Artikelnummer 998893291

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

PNY TECH RAM DDR4 16 GB 2666 MHz CL19 1.2V 16 GB 2.666 MHz 1,2 V
Produktbeschreibung:

» Technologie: DDR4 SDRAM ¢ Formfaktor: DIMM 288-PIN
» Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) « Latenzzeiten:
CL19 - Datenintegritatsprifung: Non-ECC « Besonderheiten:
Ungepuffert « Spannung: 1.2 V

Technische Details:

Allgemein

Kapazitat

16 GB

Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher

Typ

DRAM Speichermodul
Technologie

DDR4 SDRAM
Formfaktor

DIMM 288-PIN
Modulhdhe (Zoll)

1.23

Geschwindigkeit

2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten

CL19
Datenintegritatsprifung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert

Spannung

12V

Verschiedenes
Farbkategorie

Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften)
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Produkteigenschaften

RAM - Typ DRAM

RAM - Technologie DDR4 SDRAM

CAS Latency CL19

RAM - Speicherkapazitat 16 GB

Erweiterungstyp Generisch

RAM - Speichergeschwindigkeit 2666 MHz

Farbkategorie Schwarz

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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